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V dnesni dobé, kdy stile dochazi ke zvySovani nérok( na vykonnost elektronickych
soucastek, je potfeba nachazet nové zplsoby, jak tyto poZzadavky splnit. Jednou z moZnych cest
je spintronika, oblast elektroniky, ktera k ukladani informaci vyuziva jako dalsi stupen volnosti
spin elektrond. Timto [ze mnohonasobné zvysit rychlost zapisu a ¢teni dat a zmensit rozméry
elektronickych soucastek, coz je pfi jejich vyvoji zasadni [1]. Studiem materialll pro spintroniku
se zabyvame v Laboratofi OptoSpintroniky, a to pomoci metod ultrarychlé laserové
spektroskopie [2].

V ramci probéhnuté modernizace byl v nasi laboratofe pred nékolika mésici nainstalovan
laserovy systém nejnovejsi generace, ktery vytvari femtosekundové laserové pulsy s velkou
energii v pulzu [3]. Jednou z vyhodnych vlastnosti tohoto laseru je, Ze umoziuje uzivatelsky
nastavit frekvenci jejich opakovani a dokonce umoznuje generaci presné definovaného poctu
laserovych pulzl. K redlnému vyuZiti tohoto systému v nasich experimentech je vSak nutné znét
pfesné vlastnosti generovanych laserovych pulzd.

V ramci tohoto projektu se student seznami s fungovanim moderniho laserového systému
Pharos a optického parametrického zesilovace (OPA) nové generace ORPHEUS-NEO s
extrémné nizkym Sumem a Sirokou spektralni laditelnosti. Naplni projektu bude méreni délky
ultrakratkych laserovych pulz( generovanych systémy Pharos a OPA, a nasledné testovani
moznosti ménit tyto délky pulzd. Dale bude student testovat “single-shot” mdéd laseru pro
generaci definovaného poctu pulzl, umoziujici provadét nové druhy experimentd.
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Obr. 1: a) Pfiklad pouZziti jednotlivého laserového pulzu pro spinani spintronické pameétové
soucastky [4]., b) Priklad (korelacniho) méfeni ¢asové délky pulzl [5].
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